ANALOG TUMDEVRELER
GRUP 3-4
ODEV 1

Sekildeki devreler standart band araligi referansi olarak kullanilacaktir. Bu devreleri
tasarlayiiz, eleman degerlerini (ve Odev 4 i¢in ayrica tranzistorlarin emetor kesit alanlarinin
oranini) belirleyiniz.

Odev 3’de T, ve T, tranzistorlart es tranzistorlardir; R; direncinden akan akim 100 pA
olacaktir.

Odev 4’de T, tranzistorunun emetdr kesit alani T, tranzistorunun emetor kesit alanmm n
katidir, her iki koldan akan akimlar es ve 200 YA olacaktir.

Tasarimda, verilenlerin disinda gereken biiytikliikler serbest olarak segilebilir. Devrelerin
oda sicakliginda calisacaklar1 ongoriilmiistiir.

SPICE benzetim programi yardimiyla tasarladigmiz devrelerin calisip calismadigin
arastirmmz. Islemsel kuvvetlendirici ig¢in PMA 741 islemsel kuvvetlendiricisi makromodel,
bipolar tranzistorlar i¢in Odev 1-2 de verilen model parametreleri kullanilacaktir.

Sicakhigi  0°C ile 100°C arasinda uygun araliklarla degistirerek Vs geriliminin sicakliga
bagimliligini inceleyiniz, sicaklik katsayisini belirleyiniz.

Elde ettiginiz sonu¢lar1 yorumlayiniz.
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